
BF179 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: TELEFUNKEN 
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n 
w.cz., w obudowie metalowej TO-5, kolektor po-
łączony z obudową, ciężar max 1,5 G 
Zastosowanie: stopnie końcowe sygnałów różnico-
wych telewizji kolorowej 
Typy podobne: BF179 (Ses, Ph, Siem, Ates), BF157 
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Rys. 1-458. BF179 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
UCERV 

BF 179 A 160 V i 
BF 179 B 220 V przy Ic = 4 mA, Rb 1 kO, 

BF 179 C 250 V I Re = 100 a 
UEBO 5 V przy IE = 100 [xA, Ic = 0 
IJBE2) 0,75 2 V przy UCE = 15 V, Ic = 20 mA 
IB

2) 0,45 1 mA przy UCE = 15 V, Ic = 20 mA 
W > 20 przy UCE = 15 V, Ic = 20 mA 
fr 120 MHz przy UCE = 10 V, Ic = 10 mA 
Cl2e 1,8 3,5 PF przy UCE = 20 V, Ic = 10 mA, 

/ = 0,5 MHz 
rbb'Cb'c 25 100 ps przy UCE = 10 V, Ic = 10 mA, / = 10 MHz 
UcEsatHF3) 15 V przy Ic = 20 mA, tamb = 150°C 

Wartości graniczne 

Kanał (P—Y) ( A - Y ) (B-Y) 
Typ B F 1 7 9 A B F 1 7 9 B B F 1 7 9 C 
Ł'cB0 max 160 2 2 0 2 5 0 V 

UcER max 1604) 2204) 2504) V 

UEB0 max 5 5 5 V 

^CM max 50 5 0 50 m A 
p 1 tot max 0 ,65) 0 ,65) 0 ,65) W 
p tot max 1,76) 1,76) 1,76) W 

0 max 2 0 0 2 0 0 2 0 0 °c 
htg — 5 5 - r + 1 7 5 °c 
n 

thj-a max 2 2 0 ° C / W 

Rthj—c max 55 ° C / W 

« tamb = 25°C 
2> pomiar impulsem tp = 0,5 ms, V — 0,01 
3> napięcie kolektor — emiter przy wzmocnieniu małych sygnałów spada do 80% wartości przy UCE = 50 V. Przy 

dalszym zmniejszaniu UCE otrzymuje się duże zniekształcenia 
4> RBE « 1 kQ 
5> tamb = 55°C 
6> tcase = 100°C 



Rys. 1-459. Charakterystyki dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od ternpertaury 

Rys. 1-460. Charakterystyki wyjściowe 

Rys. 1-461. Zależność współczynnika wzmóc- Rys. 1-462. Zależność częstotliwości granicz-
nienia prądowego od prądu kolektora nej od prądu kolektora 
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Rys. 1-463. Zależność pojemności Ci2e od 
prądu kolektora 
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Rys. 1-464. Zależność prądu bazy od tempe-
ratury otoczenia 

Rys. 1-465. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 


